Temat ¢wiczenia: BADANIE TRANZYSTORA

1. Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora PNP w uktadzie WE

a) Charakterystykami statycznymi tranzystora w uktadzie WE nazywamy charakterystyki:

1) lc=f(Ugc); I = const charakterystyki wyjsciowe
2) Ic=A1(lg); Uec = const  charakterystyki przejsciowe
3) U =1(ly); Ugc =const  charakterystyki wejsciowe
4) Ugg =f(Ugc); lg=const  charakterystyki zwrotne

b) zmontowac uktad wedtug podanego schematu:
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¢) wyniki pomiaréw zapisa¢ w tabelach:
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) le=f(Ugc) Uec \Y
I'B = ... U.A Ic mA
IHB =... lJ.A Ic mA

2
) lc= f(ls) le | HA
U'F_(:= V) IC mA
U”EC =..V IC mA

3
) Ues = f(ls) Is MA
Ug= ...V Ugs \
U'¢c =...V Ugs \

4)
Ugs = f(Uec) Ugc | V
|’B = ... H.A UEB Y
|”B =... HA UEB \Y




2. Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora PNP w ukfadzie WB

a) charakterystykami statycznymi tranzystora w uktadzie WB nazywamy charakterystyki:

1) lc=f(Usc); Ie = const
2) e ="f(lg); Ugc = const
3) Ues =f(le); Ugc = const
4) UEB = f(UBc); IE = const

b) zmontowac uktad wedtug podanego schematu:
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c) wyniki pomiaréw zapisujemy w tabelach:

1
) lc=f(Ugc) Usc \Y
I,E =...MmA Ic mA
IHE =...MmA Ic mA
2) |c:f(||:_) lg mA
Uge= ...V Ilc | mA
U”BC =..V IC mA
3
) Ues = f(lg) le | mA
Uge=...V Ugs \
U”BC =..V EEB \
4)
Ues = f(Ugc) Ugc | V
|’E =...mA UEB V
|”E =...mA UEB Y

3. Narysuj wyznaczone charakterystyki i omoéw ich przebieg,




4. Wyznacz parametry tranzystora:
AU, o
h, = U, = const - rezystancja wejsciowa
Al

AU I, = const - wspétczynnik napieciowego oddziatywania wstecznego
2

Al
h,, = AIZ U, = const - wspétczynnik wzmocnienia pragdowego
1
Al
hzz =—=

I, =const - konduktancja wyjsciowa
AU,

5. Whnioski

6. Zestawienie narzedzii przyrzadéw pomiarowych




